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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Siliconpolymer-AEROSIL®-IVIischungen fur 
RTV2-Silicon-Massen mit niedriger Fliefcgrenze, wobei hydrophobes strukturmodifiziertes AEROSIL® in Sili- 
conpolymer eingearbeitet wird. Diese Massen haben im unvernetzten Zustand eine niedrige Fliefcgrenze und 
weisen eine niedrige Viskositat auf. 

[0002] Siliconpolymer- Feststoff-Mischungen, die aus flussigen Polysiloxanen und festen Fullstoffen besteht, 
sind bekannt. Die unvernetzten Mischungen konnen durch Zugabe von Vernetzungsmitteln in den gummielas- 
tischen Zustand uberfuhrt werden. Die Vernetzungsreaktionen konnen bei Raumtemperatur oder bei erhohten 
Temperaturen durchgefuhrt und durch Katalysatoren beschleunigt werden. In Abhangigkeit von der jeweiligen 
Vernetzungsart und der beabsichtigten Anwendung konnen 1 - oder 2-Komponenten-Systeme hergestellt wer- 
den, die durch Polyadditions-, Polykondensations- oder Radikalreaktionen vernetzen. 

[0003] Zur Herstellung der Mischung wird haufig die sogenannte Masterbatchmethode genutzt, um den Full- 
stoff in einerTeilmenge Polyorganosiloxan optimal zu dispergieren (US 6323262). Die so hergestellte hochvis- 
kose, teilweise plastische Vormischung wird mit weiterem Polyorganosiloxan soweit verdunnt, dass eine leicht 
verarbeitbare Mischung entsteht (s. Masterbatchverfahren, Handbuch der Kautschuktechnologie, W. Hof- 
mann, H. Gupta, 2001). 

[0004] Bei RTV1 -Massen (bei Raumtemperatur vernetzende 1-Komponenten-Systeme), LSR-Systemen (Li- 
quid Silicon Rubber = Flussigsiliconkautschuk) oder HTV-Compounds (Hochtemperaturvernetzender Silicon- 
kautschuk) werden die unvernetzten Siliconpolymer-Feststoffmischungen pneumatisch oder hydraulisch aus 
Behaltern ausgepresst oder mit anderen Fordereinrichtungen transportiert, vermischt und dosiert. Die Verar- 
beitung grower Produktmengen je Zeiteinheit erfordert bei diesen Anwendungen, dass die Massen hohe Aus- 
pressraten aufweisen sollen. Aus physikalischer Sicht bedeutet die Forderung nach hohen Auspressraten, 
dass die Massen unter den Verarbeitungsbedingungen, das heiftt bei der Einwirkung hoher Scherkrafte, nied- 
rige Viskositaten aufweisen mussen (DE 19800022 A1 , US 6359098, US 6172150). Trotzt des Einsatzes von 
oberflachenbehandelten Kieselsauren bzw. deren Behandlung in-situ nach bekannten Verfahren (DE 
19943666 A1, US 6331588) werden durch die hochdispersen Kieselsauren die Viskositaten der unvernetzten 
Ausgangsmischungen sehr stark erhoht. Damit sind der Verbesserung der Gummifestigkeit durch Erhohung 
des Kieselsaurenanteils in Siliconkautschukmischungen Grenzen gesetzt, denn Mischungen mit zu hohem 
Kieselsauregehalt konnen wegen zu hoher Mischungsviskositaten nicht mehr verarbeitet werden. 

[0005] Auch flieftfahige RTV2-Abformmaterialien (bei Raumtemperatur vernetzende 2-Komponenten-Syste- 
me) mussen nach der Aushartung mechanisch sehr belastbar sein, um moglichst viele Abformungen durch- 
fuhren zu konnen. Insbesondere hier wirkt ein hoher Gehalt an pyrogener Kieselsaure in der Siliconkautschuk- 
mischung der gewunschten leichten Verarbeitbarkeit des unvernetzten Materials entgegen. RTV2-Abformma- 
terialien werden erhalten, wenn die drei Grundbestandteile der Rezeptur (Siliconpolymer mit vernetzungsfahi- 
gen Gruppen, Vernetzungsmittel und Katalysator) so auf zwei Komponenten aufgeteilt werden, dass lagersta- 
bile Systeme entstehen. Je nach Vernetzungsart kann dabei der Katalysator mit dem Polymeren oder mit dem 
Vernetzungsmittel kombiniert werden. Ublicherweise wird so verfahren, dass eine Grundmasse aus vernetz- 
barem Siliconpolymer und pyrogener Kieselsaure hergestellt wird und die zweite Komponente das Vernet- 
zungsmittel enthalt. 

[0006] Im Unterschied zu den oben genannten Siliconkautschukmischungen, die bei der Verarbeitung hohe 
Auspressraten und damit niedrige Viskositaten bei hohen Schergefallen aufweisen sollen, mussen RTV2-Ab- 
formmaterialien bei der Anwendung ohne Einwirkung von starken Scherkraften frei flieften. 

[0007] Die Fahigkeit von Siliconkautschukmischungen, frei zu fliefcen, lasst sich sehr gut mit dem messtech- 
nisch erfassbaren Kennwertder Flieftgrenze beschreiben. Die Fliefcgrenze istdie Mindestschubspannung, die 
aufgewendet werden muss, damit ein Stoff fliefct (ROMPP Chemie Lexikon, 9. Auflage 1990, Thieme Verlag, 
Stuttgart, Band 2, Seite 1 383). Mischungen mit hoher FlieGgrenze weisen eine schlechte Fliefcfahigkeit auf und 
Mischungen mit niedriger Fliefcgrenze eine gute Fliefcfahigkeit. Die GroGe der Fliefcgrenze ist dabei unabhan- 
gig von der jeweiligen Viskositat bei verschiedenen Schergefallen. Es ist beispielsweise moglich, dass eine Mi- 
schung mit relativ hoher Viskositat wesentlich besser fliefct, wenn sie eine niedrige Fliefcgrenze aufweist, als 
eine Vergleichsmischung mit niedriger Viskositat, die gleichzeitig aber eine wesentlich hohere Flieftgrenze auf- 
weist. Optimal ware ein System, das bei niedriger Flieflgrenze eine niedrige Viskositat aufweist, sodass hohe 
Fullgrade an pyrogener Kieselsaure erreicht werden konnen, wobei die Kieselsaure nicht in situ hydrophobiert 
und im Masterbatchverfahren ruckverdunnt werden muss. 
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[0008] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Siliconpolymer-Fest- 
stoff-Mischung fur fliefcfahige RTV2-Silicon-Massen mit niedriger Fliefcgrenze und Viskositat bereitzustellen, 
wobei auf das Masterbatchverfahren und die in-situ Hydrophobierung verzichtet werden kann. 

[0009] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Siliconpolymeren-Feststoff-Mischun- 
gen fur fliefcfahige RTV2-Silicon-Massen mit niedriger Fliefcgrenze, bei welchem die Siliconpolymer-Fest- 
stoff-Mischung erhalten wird durch Vermischen und Homogenisieren von 

60 Gew.-% mindestens eines flussigen linearen und/oder verzweigten Polyorganosiloxanes mit einer Viskosi- 
tat von 0,01 bis 1 .000 Pas, 

10 bis 40 Gew.-% einer hydrophoben strukturmodifizierten pyrogenen Kieselsaure. 

[0010] Als Polyorganosiloxan konnen alle zur Herstellung von Silicon-Massen bekannten Verbindungen, wie 
lineare und/oder verzweigte flussige Siloxane, mit oder ohne vernetzungsfahige Gruppen, eingesetzt werden. 

[0011] So ist es moglich, vernetzungsfahige Gruppen aufweisende Polyorganosiloxane und/oder keine ver- 
netzungsfahige Gruppen aufweisende Polyorganosiloxane zu verwenden. Beispiele fur vernetzungsfahige 
Gruppen sind siliziumgebundene Hydroxy-, Alkoxy- und/oder Vinylgruppen und/oder Wasserstoff. Bevorzug 
werden Polyorganosiloxane mit OH-Gruppen fur durch Kondensationsreaktion vernetzende Systeme und Silo- 
xane mit Vinylgruppen fur durch Additionsreaktion vernetzende Systeme eingesetzt. Als nicht vernetzend wir- 
kende Gruppen konnen Alkylreste mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, insbesondere Methyl- oder Ethylreste oder 
auch Phenylreste gebunden sein. Als verzweigte Polyorganosiloxane konnen flussige Verbindungen einge- 
setzt werden, die neben mono- und/oder difunktionellen Silizium-Einheiten auch tri- und/oder tetrafunktionelle 
Einheiten aufweisen. Gemische verschiedener Polyorganosiloxane konnen ebenfalls eingesetzt werden. 

[0012] Die Verwendung von Polyorganosiloxanen, welche ganz oder teilweise aus mono(M)- und tet- 
ra(Q)funktionellen Einheiten bestehen und vernetzungsfahig oder keine vernetzungsfahige Gruppen aufwei- 
sen, ist ebenfalls moglich. Insbesondere fur die Erniedrigung der Flieflgrenze ist die Verwendung einer soge- 
nannten MQ-Harze vorteilhaft, die beispielsweise fluorhaltige Gruppen aufweisen konnen. Das Verhaltnis der 
verschiedenen Funktionalitaten wird dabei so gewahlt, dass das Polymer bei Raumtemperatur flussig ist. 

[0013] Als silanisierte, strukturmodifizierte pyrogen hergestellte Kieselsauren konnen Kieselsauren verwen- 
det werden, welche gekennzeichnet sind durch auf der Oberflache fixierte Gruppen, wobei die Gruppen Alkyl- 
silyl (SiC n H 2n+1 , mit n = 2-18), bevorzugt Octylsilyl und/oder Hexadecylsilyl sind. 

[0014] Die erfindungsgemafc einsetzbaren Kieselsauren kann die folgende pysikalisch-chemischen Kennda- 
ten aufweisen: 



BET-Oberflache m 2 /g: 

Mittlere Grofce der Primarteilchen nm: 

pH-Wert: 

Kohlenstoffgehalt %: 
DBP-Zahl %: 



25 - 400 
5-50 
3-10 
0,1 -25 

Die DBP-Zahl ist um mindestens 10 % kleiner als die 
DBP-Zahl der entsprechenden silanisierten, nicht 
stukturmodifizierten Kieselsaure. Bei sehr starker 
Strukturmodifizierung kann die Struktur so abgebaut 
werden, dass die DBP-Zahl nicht mehr bestimmt wer- 
den kann. 



[0015] Als pyrogen hergestellte Kieselsaure kann eine auf hochtemperaturhydrolytischem Wege aus SiCI 4 + 
H 2 und 0 2 hergestellte Kieselsaure verwendet werden. 

[0016] Insbesondere kann eine temperaturhydrolytisch hergestellte Kieselsaure eingesetzt werden, die die 
folgenden physikalisch-chemischen Kenndaten aufweist: 
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Derartige pyrogene Kieselsauren sind bekannt. Sie werden unter anderem beschrieben in: 
Winnacker-Kuchler, Chemische Technologie, Band 3 (1983), 4. Auflage, Seite 77 und 
Ullmanns Encyklopadie der technischen Chemie, 4. Auflage (1 982), Band 21 , Seite 462. 

[0017] Die pyrogen hergestellten Kieselsauren werden mit einer Verbindung aus der Gruppe (RO) 3 SiC n H 2n+1 , 
wobei n = 2 bis 18 und R = Alkyl-, wie zum Beispiel Methyl-, Ethyl- oder ahnliches bedeuten, behandelt. 
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[0018] Insbesondere konnen die folgenden Verbindungen eingesetzt werden: 
Silan I (CH 3 0) 3 SiC 16 H33 (Hexadecyltrimethoxysilan) 
Silan II (CH 3 0) 3 SiC 8 H 17 (Octyltrimethoxysilan) 

[0019] Die erfindungsgemafc einsetzbaren Kieselsauren konnen hergestellt werden, indem man die pyrogen 
hergestellten Kieselsauren in einem Mischer vorlegt, unter intensivem Mischen die Kieselsauren gegebenen- 
falls zunachst mit Wasser und anschliefcend mit der Verbindung (Organosilan) aus der Gruppe (RO) 3 SiC n H 2n+1 
bespruht, 1 5 bis 30 Minuten nachmischt und anschlieGend bei einer Temperatur von 1 00 bis 1 60 °C uber einen 
Zeitraum von 1 bis 3 Stunden tempert, strukturmodifizierte und/oder gegebenenfalls nachvermahlt. Gegebe- 
nenfalls kann eine weitere Temperung nach der Strukturmodifizierung und/oder Nachvermahlung erfolgen. 

[0020] Die Strukturmodifizierung kann zum Beispiel mit einer Kugelmuhle oder einer kontinuierlichen arbei- 
tenden Kugelmuhle erfolgen. Die Nachvermahlung kann zum Beispiel mittels einer Luftstrahlmuhle oder Stift- 
muhle erfolgen.. Die Temperung kann batchweise zum Beispiel in einem Trockenschrank oder kontinuierlich 
zum Beispiel in einem Fliefc- oder Wirbelbett erfolgen. Die Temperung kann unter Schutzgas, zum Beispiel 
Stickstoff erfolgen. 

[0021] Das eingesetzte Wasser kann mit einer Saure, zum Beispiel Salzsaure, bis zu einem pH-Wert von 7 
bis 1 angesauert sein. 

[0022] Das eingesetzte Organosilan kann in einem Losungsmittel, wie zum Beispiel Ethanol, gelost sein. 

[0023] Die Temperung kann in einer Schutzgasatmosphare, wie zum Beispiel unter Stickstoff, durchgefuhrt 
werden. 

[0024] Die erfindungsgemafc einsetzbaren, mit Silan I silanisierten, pyrogen hergestellten Kieselsauren wei- 
sen vor der Strukturmodifizierung die in Tabelle 2 aufgefuhrten physikalisch-chemischen Kenndaten auf: 
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[0025] Der Anteil an Kieselsauren in der Gesamt-RTV2-Silicon-Masse betragt mindestens 20 Gew.-% bezo- 
gen auf das eingesetzte Polyorganosiloxan. Gehalte zwischen 20 und 30 Gew.-% sind bevorzugt, da bei einem 
Anteil von weniger als 20 Gew.-% die mechanische Festigkeit des Elastomeren oft zu gering ist und bei einem 
Anteil oberhalb 30 Gew.-% die Fliefcfahigkeit der Mischung nicht immer gewahrleistet werden kann. 



[0026] Vor, wahrend oder nach der Kieselsaureeinarbeitung konnen beliebige weitere, fur den jeweiligen An- 
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wendungszweck spezifische Additive zugesetzt werden. Dazu gehoren beispielsweise Pigmente, wenig oder 
nicht verstarkende Fullstoffe oder auch Weichmacher und Stabilisatoren. 

[0027] Das erfindungsgemafce Verfahren zur Herstellung der Siliconpolymer-AEROSIL®-Mischungen mit 
niedriger Fliefcgrenze erfolgt durch Vermischen und Homogenisieren der einzelnen Mischungsbestandteile. 
Dies kann in einem oder verschiedenen Mischaggregaten erfolgen. Bevorzugt ist das Homogenisieren in ei- 
nem Mischaggregat der Art eines Planetendissolvers. 

[0028] Nach dem Homogenisieren kann rezepturgemafc weiteres Organopolysiloxan, welches vernetzungs- 
fahige Gruppen und/oder keine vernetzungsfahige Gruppen aufweist, zugegeben werden, um die fur die wei- 
tere Verarbeitung notwendige Fliefcfahigkeit und Reaktivitat der Mischung einzustellen. 

[0029] Zwingend fur die spatere Verwendbarkeit der Mischung ist, dass Polyorganosiloxane mit vernetzungs- 
fahigen Gruppen enthalten sind, diese konnen entweder bei der Einarbeitung der Kieselsaure und/oder bei der 
Einstellung der fliefcfahigen Mischung zugesetzt werden. Als Mischaggregate zur Einarbeitung von weiteren 
Polyorganosiloxan sind die gleichen, die auch fur das Vermischen und Homogenisieren verwendet werden 
konnen, geeignet, wie verschiedenartig konstruierte Dissolver mit Planetenruhrwerken. 

[0030] Vollig uberraschend wurde gefunden, dass mit dem erfindungsgemaften Verfahren Siliconpoly- 
mer-AEROSIL®-Mischungen herstellbar sind, die im unvernetzten Zustand eine niedrige Fliefigrenze aufwei- 
sen, ohne eine in-situ Hydrophobierung und das Masterbatchverfahren durchzufuhren. 

Beispiele Herstellung der erfindungsgemaft einsetzbaren Kieselsaure 

[0031] Die eingesetzten, pyrogen hergestellten Kieselsauren weisen die physikalisch-chemischen Kennda- 
ten, die in der Tabelle 1 aufgefuhrt sind, auf. 

[0032] Als Organosilane wird die folgende Verbindung der allgemeinen Formel (RO) 3 SiC n H 2n+1 eingesetzt: 

(CH 3 0) 3 SiC 16 H33 (Silan I) 

[0033] Die Kieselsaure wird in einem Mischer vorgelegt und unter intensivem Mischen zunachst mit Wasser 
und anschliefcend mit Organosilan bespruht. 

[0034] Nachdem das Bespruhen beendet ist, wird noch 15 bis 30 Minuten nachgemischt und anschlieftend 1 
bis 3 Stunden bei 100 bis 160 °C getempert. Die Temperung kann auch unter Schutzgas, zum Beispiel Stick- 
stoff, erfolgen. 

[0035] Die einzelnen Reaktionsbedingungen konnen der Tabelle 3 entnommen werden. 

[0036] Die physikalisch-chemischen Kenndaten der erhaltenen silanisierten Kieselsauren sind in der Tabelle 
4 aufgefuhrt. 
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Herstellung und physikalisch-chemische Eigenschaften der erfindungsgemaften Kieselsauren 

[0037] Herstellung der erfindungsgemaft einsetzbaren Kieselsauren: Die Kieselsauren, die wie in EP 0 672 
731 beschrieben hergestellt werden konnen, werden anschlie&end durch mechanische Einwirkung strukturmo- 
difiziert und eventuell in einer Muhle nachvermahlen. Eventuell kann nach der Strukurmodifizierung und/oder 
Nachvermahlung eine Temperung erfolgen. 

[0038] Die Strukturmodifizierung kann zum Beispiel mit einer Kugelmuhle oder einer kontinuierlichen arbei- 
tenden Kugelmuhle erfolgen, Die Nachvermahlung kann zum Beispiel mittels einer Luftstrahlmuhle oder Stift- 
muhle erfolgen. Die Temperung kann batchweise zum Beispiel in einem Trockenschrank oder kontinuierlich 
zum Beispiel in einem Fliefc- oder Wirbelbett erfolgen. Die Temperatur kann unter Schutzgas, zum Beispiel 
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Herstellung der Silikonpolymer-Mischungen 



Allgemeine Versuchsbeschreibung: 



Ausfuhrungsbeispiel 



[0039] Die Herstellung der Mischungen erfolgte mit einem Labordissolver. 



Formulierung: 



70-95 % 



S i 1 i conpo lymer 
Kieselsaure 



Silopren C 5 (Bayer AG) 



5-30 % 



Gerate: 



- Dissolver 

Scheibendurchmesser: 
Drehzahl 



d = 70mm 
n = 500/3000 Upm 



Herstellung der Formulierung: 



[0040] Das Siliconpolymer Silopren C5 wird in das Ruhrgefaft eingewogen und die Dissolverscheibe so weit 
eingetaucht, dass die oberen Zacken der Dissolverscheibe gerade noch von dem Polymer bedeckt sind. Dann 
werden bei einer Geschwindigkeit n = 500 die entsprechende Masse an Kieselsaure eingearbeitet. 

[0041] Sobald die Kieselsaure vollstandig eingearbeitet ist, wird die Geschwindigkeit auf n = 3000 Upm erhoht 
und 5 Minuten unter Kuhlung dispergiert. Anschliefcend wird die Mischung im Vakuumschrank entluftet und ab- 
kuhlen lassen. 



[0042] Die Vergleichskieselsaure 1 wird gemaft der allgemeinen Versuchsbeschreibung (s.o.) (5 Gew.-%) in 
das Polyorganosiloxan eingearbeitet. Nach Einarbeitung und auch nach 24h Alterung bei 60°C liegt die Flieft- 
grenze niedrig, die Viskositat liegt bei 28 Pas, nach der Alterung ist sie auf 44 Pas angestiegen. 



[0043] Die Versuchskieselsaure KS 6 wird gemaft der allgemeinen Versuchsbeschreibung (s.o.) (5 Gew-%) 
in das Polyorganosiloxan eingearbeitet. Nach Einarbeitung und auch nach Alterung 24h bei 60°C kann keine 
Fliefcgrenze ermittelt werden. Die Viskositat liegt bei 8 Pas, nach der Alterung ebenfalls 8 Pas. 



[0044] Die Vergleichskieselsaure 1 wird gemafc der allgemeinen Versuchsbeschreibung (s.o.) (10 Gew.-%) in 
das Polyorganosiloxan eingearbeitet. Nach Einarbeitung und auch nach 24h Alterung bei 60°C liegt die Fliefc- 
grenze 6 Pa. Die Viskositat liegt bei 87 Pas, nach der Alterung ist sie auf 136 Pas angestiegen. 



[0045] Die Versuchskieselsaure KS 6 wird gemafc der allgemeinen Versuchsbeschreibung (s.o.) (10 Gew.-%) 
in das Polyorganosiloxan eingearbeitet. Nach Einarbeitung liegt die Fliefigrenze bei 3 Pa und nach 24h bei 60 
°C Alterung bei 7 Pa. Die Viskositat liegt bei 20 Pas, nach der Alterung erhoht sie sich unwesentlich auf 23 Pas. 



[0046] Der Versuch die Vergleichskieselsaure 1 gemaft der allgemeinen Versuchsbeschreibung (s.o.) (20 
Gew.-%) in das Polyorganosiloxan einzuarbeiten misslingt, da aufgrund der hohen Viskositat eine Dispergie- 
rung nicht mehr moglich ist. 



Beispiel 1: 



Beispiel 2: 



Beispiel 3: 



Beispiel 4: 



Beispiel 5: 



13/15 



DE 10 2004 005 221 A1 2005.08.18 



Beispiel 6: 

[0047] Die Versuchskieselsaure KS 6 wird gemafc der allgemeinen Versuchsbeschreibung (s.o.) (20 Gew.-%) 
in das Polyorganosiloxan eingearbeitet. Nach Einarbeitung liegt die Fliefcgrenze bei 12 Pa und nach 24h bei 
60 °C Alterung bei 9 Pa. Die Viskositat liegt bei 63 Pas, nach der Alterung erhoht sie sich etwas auf 76 Pas. 

Beispiel 7: 

[0048] Der Versuch die Vergleichskieselsaure 1 gernaft der allgemeinen Versuchsbeschreibung (s.o.) (30 
Gew.-%) in das Polyorganosiloxan einzuarbeiten misslingt, da aufgrund der hohen Viskositat eine Dispergie- 
rung nicht mehr moglich ist. 

Beispiel 8: 

[0049] Die Versuchskieselsaure KS 6 wird gemaft der allgemeinen Versuchsbeschreibung (s.o.) (30 Gew.-%) 
in das Polyorganosiloxan eingearbeitet. Nach Einarbeitung liegt die Fliefcgrenze bei 12 Pa und nach 24h bei 
60 °C Alterung bei 12 Pa. Die Viskositat liegt bei 160 Pas, nach der Alterung erhoht sie sich auf 225 Pas. 

[0050] Die Beispiele zeigen, das durch die Strukturmodifizierung der Vergleichkieselsaure 1 Kieselsauren er- 
halten werden, die selbst bei hohen Fullgraden niedrige Viskositaten aufweisen und dabei die Flieftgrenze nur 
unwesentlich ansteigt. 

Tabelle 7: Analytische Daten der Versuchskielselsaure 



Name 


Edukt 


Vernahlung 


IV 
[%] 


GJ 
[%] 




C [%3 


DBP {%] 


BET 

[m 2 /g] 


SD 

[g/i] 


KS 6 


Vergleichs- 
Mgr^I saLHTB 1 


ja 


0,9 


2,6 


4,8 


1,4 


168 


195 


165 
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Tabelle 8: Rheologische Eigenschaften der Kieselsauren in Organopolysiloxan 



Beispiel 


Kieselsaure 


FlieSgrenze 


Viskositat 


Nr 


Lot. -Nr. 


Oh 24h 


Oh 24h 



5 % Kieselsaure 



1 


Vergleichskieselsaure 1 


<5 


<5 


28 


44 


2 


KS 6 


0 


0 


8 


8 


10 % Kieselsaure 


3 


Vergleichskieselsaure 1 


6 


6 


87 


136 


4 


VKS 6 


<5 


7 


20 


23 


20 % Kieselsaure 


5 


Vergleichskieselsaure 1 


* 


* 


* 




6 


KS 6 


12 


9 


63 


76 


30 % Kieselsaure 


7 


Vergleichskieselsaure 1 


* 


* 


* 


* 


8 


KS 6 


12 


12 


160 


225 



*Die rheologischen Eigenschaften des Eduktes konnten nicht 
ermittelt werden, da sie derartig hoch und damit aufeerhalb 
der Me&noglichkeit der Rheometers (Haake RS 1) lagen. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von Siliconpolymer-Mischungen fur flieftfahige RTV2-Silicon-Massen mit 
niedriger Flieftgrenze, dadurch gekennzeichnet, daG die Silicon-Feststoff-Mischungen erhalten wird durch 
Vermischen und Homogenisieren von 

a) 60 Gew.-% mindestens eines flussigen linearen und/oder verzweigten Polyorganosiloxanes mit einer Visko- 
sitat von 0,01 bis 1 .000 Pas, 

b) 10 bis 40 Gew.-% einer hydrophoben, strukturmodifizierten pyrogenen Kieselsaure. 

Es folgt kein Blatt Zeichnungen 
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